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1.交流阻抗：阻抗平均值应不超过250Ω，每一单独的胶对胶电极对的阻抗应不超过300Ω。
2.直流失调电压：应不大于5mV。
3.复合失调不稳定性和内部噪声：应不大于150μV（峰-峰）。
4.除颤过载恢复：胶对胶连接的电极对的极化电动势的绝对值不超过20mV；在此后30s内，剩余极化电动势的变化率不大于±1mV/s。交流阻抗应不大于300Ω。
5.偏置电流耐受度：电极对两端的电压变化应不大于100mV。在任何情况下，持续时间不应小于8h。

